Waermekapazitaet von Diamant
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Temperaturabhidngigkeit der Wiarmekapazitit im Einsteinmodell
im Vergleich zu Daten fuer einen typischen Isolator
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Frequenz (10%s™)

Dispersionverhalten eines 3d Bravaisgitters mit ein-  und zweiatomiger Basis
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Zustandsdichte fuer Kupfer, gemessen in Neutronenstreuung ( )

im Vgl. zu Debye Zustandsdichte (-----)
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Material | Bindung ®D(K) >

D Young meas

Blei metallisch 105 | 1.4 10 4 10" 7 10"
Diamant | kovalent 1860 2.4 10" 910" |1.8 10"

Fig. 3-8a




Fig. 3-8b
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anhand der Vibrationsamplitude abgeschitzte Schmelztemperatur stimmt relativ

gut mit Daten iiberein

Fig. 3-9

Estimated melting temperature (K)
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Metall Zy z?rfgrzesifﬁtg) _R;ne ~ zew, Twp(eV) hw, ™ (eV)
Li 4,6 0,8 8,3 6,2
Na 2,5 1,0 6,2
K 1,3 1,1 43 3,7
Cu 8,5 1,3 10,8
Au 59 15 9,4
Mg 43 1,6 10,9 10,6
Be 12,4 -0,2 18,6
Al 6,0 3,5 15,8 15,3
Bi 2,8 4,5-1074 13,9

Tab. 4-1
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Resistivitaet als Funktion der Temperatur fuer Na-Proben
verschiedener Reinheit
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Metall Er V) Ve 1@6% Te (10K )
Na 3.3 1,1 3.6
Ag 5,5 1,4 6.4
Cu 7.0 1,6 8.2
Al 11,7 2,0 13,5

Tab. 4-2
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